Príloha�



�


Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �25�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 25 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �26�) Rozdiely medzi modelovanou a experimentálne určenou píkovou účinnosťou pre bodovú geometriu, žiarič 25 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �27�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu,  žiarič 12 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �28�) Rozdiely medzi modelovanou a experimentálne určenou píkovou účinnosťou pre bodovú geometriu, žiarič 12 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �29�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 6 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �30�) Rozdiely medzi modelovanou a experimentálne určenou píkovou účinnosťou pre bodovú geometriu, žiarič 6 cm nad detektorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �31�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič v tesnej geometrii
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �32�) Rozdiely medzi modelovanou a experimentálne určenou píkovou účinnosťou pre bodovú geometriu, žiarič v tesnej geometrii
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �33�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu,  žiarič 15 cm od osi detektora, bez Cu absorbátora
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �34�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 15 cm od osi detektora, s Cu absorbátorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �35�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 20 cm od osi detektora, bez Cu absorbátora
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �36�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 20 cm od osi detektora, s Cu absorbátorom
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �37�) Píková účinnosť pre bodovú geometriu, žiarič 10 cm od osi detektora, bez Cu absorbátora
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �38�) Píková účinnosť pre objemové žiariče v roztoku H2O
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �39�) Porovnanie modelovanej a experimentálne určenej píkovej účinosti pre objemové žiariče v roztoku H2O
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �40�) Rozdiely medzi modelovanou a experimentálne určenou píkovou účinnosťou pre objemové žiariče v roztoku H2O
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �41�) Porovnanie modelovanej a experimentálne určenej píkovej účinosti pre objemové žiariče, materiál č. 1
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �42�) Porovnanie modelovanej a experimentálne určenej píkovej účinosti pre objemové žiariče, materiál č. 2
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �43�) Porovnanie modelovanej a experimentálne určenej píkovej účinosti pre objemové žiariče, materiál č. 3
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Obr.  � SEQ Obr._ \* ARABIC �44�) Pozadie v kryte, doba merania t=5301 min








Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �15�) Píkové účinnosti pre objemové žiariče v roztoku H2O





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [(100%]�
�
241Am�
59.54�
3.59(0.07�
3.45�
-3.9�
�
109Cd�
88.03�
12.7(0.2�
11.8�
-7.1�
�
57Co�
122�
18.8(0.2�
18.1�
-3.7�
�
(”(�
136.5�
19.2(0.2�
18.3�
-4.7�
�
137Cs�
661.65�
4.02(0.08�
4.05�
0.7�
�
54Mn�
834.83�
3.10(0.03�
3.16�
1.9�
�
65Zn�
1115.5�
2.31(0.03�
2.34�
1.3�
�






Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �16�) Píkové účinnosti pre objemové žiariče, materiál č.1





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
4.39(0.09�
3.49�
-20.5�
�
109Cd�
88.032�
14.6(0.2�
13.2�
-9.59�
�
137Cs�
661.65�
4.22(0.09�
4.25�
0.71�
�






Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �17�) Píkové účinnosti pre objemové žiariče, materiál č.2





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
3.70(0.08�
3.47�
-6.2�
�
109Cd�
88.032�
13.5(0.2�
12.1�
-10.3�
�
137Cs�
661.65�
4.16(0.09�
4.24�
1.92�
�






Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �18�) Píkové účinnosti pre objemové žiariče, materiál č.3





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
2.87(0.07�
3.07�
7.0�
�
109Cd�
88.032�
11.0(0.1�
10.9�
-0.9�
�
137Cs�
661.65�
3.82(0.08�
3.97�
4.99�
�






Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �19�) Píkové účinnosti pre bodový žiarič v tesnej geometrii


 


žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
41.2(0.5�
41.0�
-0.5�
�
109Cd�
88.032�
82.0(0.9�
83.2�
1.5�
�
57Co�
122�
115(2�
111�
-3.5�
�
(”(�
136.5�
118(2�
113�
-4.2�
�
137Cs�
661.65�
13.1(0.2�
13.6�
3.8�
�
54Mn�
834.83�
10.1(0.1�
9.68�
-4.2�
�









Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �20�) Píkové účinnosti pre bodový žiarič vo vzdialenosti 6 cm nad detektorom





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
6.49(0.07�
6.40�
-1.4�
�
57Co�
122�
16.0(0.2�
16.5�
3.1�
�
(”(�
136.5�
15.4(0.2�
16.0�
3.9�
�
139Ce�
165.85�
13.8(0.1�
13.9�
0.7�
�
137Cs�
661.65�
2.15(0.02�
2.11�
-1.9�
�
54Mn�
834.83�
1.68(0.02�
1.62�
3.6�
�



 


Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �21�) Píkové účinnosti pre bodový žiarič vo vzdialenosti 12 cm nad detektorom





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
2.31(0.03�
2.18�
-5.6�
�
109Cd�
88.03�
4.99(0.08�
5.00�
0.2�
�
57Co�
122�
5.55(0.06�
5.62�
0.72�
�
(”(�
136.5�
5.30(0.06�
5.35�
0.74�
�
139Ce�
165.85�
4.53(0.07�
4.59�
1.3�
�
137Cs�
661.65�
0.69(0.01�
0.70�
1.4�
�
54Mn�
834.83�
0.535(0.005�
0.529�
-1.1�
�
60Co�
1173�
0.373(0.004�
0.367�
-1.6�
�
(”(�
1332.5�
0.324(0.004�
0.318�
-1.85�
�






Tab.  � SEQ Tab._ \* ARABIC �22�) Píkové účinnosti pre bodový žiarič vo vzdialenosti 25 cm nad detektorom





žiarič�
E [kV]�
(exp [(10-3]�
(mod [(10-3]�
( [%]�
�
241Am�
59.54�
0.530(0.006�
0.550�
0.5�
�
109Cd�
88.03�
1.26(0.02�
1.30�
3.2�
�
57Co�
122�
1.40(0.02�
1.39�
-0.7�
�
(”(�
136.5�
1.36(0.02�
1.34�
-1.5�
�
139Ce�
165.85�
1.07(0.03�
1.13�
5.6�
�
137Cs�
661.65�
0.160(0.002�
0.168�
5.0�
�
54Mn�
834.83�
0.136(0.002�
0.130�
4.4�
�
60Co�
1173�
0.094(0.001�
0.090�
-4.3�
�
(”(�
1332.5�
0.082(0.001�
0.081�
-1.2�
�






�
Generovanie (-kvánt v Marinelliho geometrii ( výpis podprogramu


 


*


*  Generovanie gama kvant v Marinelliho geometrii


      SUBROUTINE FOTGEN


      COMMON/GCKINE/IKINE,PKINE(10),ITRA,ISTAK,IVERT,IPART,ITRTYP


     +      ,NAPART(5),AMASS,CHARGE,TLIFE,VERT(3),PVERT(4),


     +IPAOLD





      COMMON/ISPEC/ISPEC(512),totalcount 


	real totalcount


      common /geometria/shiftup,dgeh,dgeh2,dgeh3,skos,vpln,


     +shiftside


      real shiftup,dgeh,dgeh2,dgeh3,skos,vpln,shiftside


	parameter (PI=3.141592654,vonpol2=(11.5/2.-0.2)**2.,


     +vnutpol2=(7.7/2.+0.2)**2.) 





* energia fotonu


        ENFOT=PKINE(1)


*


*  generovanie hybnosti fotonu





	CALL RAN3D(RVX,RVY,RVZ,1.)


 	PX=ENFOT*RVX


 	PY=ENFOT*RVY


 	PZ=ENFOT*RVZ








* generovanie miesta vzniku fotonu





10	x0=(11.5-2.*0.2)*(RNDM(FOT)-0.5)


	y0=(11.5-2.*0.2)*(RNDM(FOT)-0.5)


   	z0=5.+0.1+shiftup-(6.5-0.3)+(8.1-0.3)*(RNDM(FOT))


	vzdial2=x0*x0+y0*y0


	if ((vzdial2.GT.vonpol2).or.((z0.LT.(5.+.1+.2+shiftup))


     +.and.(vzdial2.LT.vnutpol2))) goto 10








	PKINE(2)=x0


	PKINE(3)=y0


	PKINE(4)=z0


	PKINE(5)=PX


	PKINE(6)=PY


	PKINE(7)=PZ


*


*


      END
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